iDU-Elektrik-Elektronik Miihendisligi

EE204 - Analog Elektronik 1

Deney 5
BJT Transistor Yukselteci

Prosedur

1. Sekil 1 deki devreyi herhangi bir simtlasyon
programinda kurun. Vg degeri 7.5V a gelecek
sekilde Ragj yi (potansiyometreyi) ayarlayin.
Buldugunuz sonucu not edin.

Not 1: Simulasyon programinda potansiyometreyi
bulamazsaniz teorik olarak ¢ozup
potansiyometrenin oldugu yere buldugunuz
direng degerini takip simulasyonu
calistirabilirsiniz. Eger bu yontemi izleyecekseniz,
lGtfen sonuglarinizi teorik olarak nasil
buldugunuzu agiklayin.

Not 2: LtSpice da transistért “Component‘ arama kismindan “npn” yazarak
bulabilirsiniz.

Not 3: Simulasyon sonuglarinizi lGtfen raporunuza ekleyin.
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1.a) VBE, VRB, (RB direnci Uzerindeki voltaj farki) VRc (Rc direnci Gzerindeki voltaj
farki), Ig, (base akimi) I¢ (collector akimi) akimlarini élgin. 8 dederini hesaplayin.

2. Sekil 2 deki devreyi herhangi bir simulasyon programinda kurun. Giris sinyali
olarak 1 Vp-p, 1 KHz sinus dalgasi verin.

Q1: BC237
or BC238

- Veam)=07v

Sekil 2: Ortak Emiterli Yikselteg
(Common Emitter Amplifier)

2.a) Voltaj ve akim kazanglarini hesaplayin A, A;.

Vin-p-p = Vop-p = Ay (Vop-p / Vin-p-p) =

Is-p-p (Rs lizerinden gegen akim) =
IL-p-p (RL Uizerinden gegen akim) =

Ai(IlLpp/lspp)=

Not: Olgtiigiiniiz akim ve voltaj degerlerinin birimlerini yazmayi unutmayin.
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